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摘要(译)

OLED显示面板及其制造方法技术领域本公开涉及OLED显示面板及其制
造方法。 OLED面板包括阳极，空穴注入层，空穴传输层，发光层，电
子传输层和设置在基板上的阴极。阳极传输空穴到空穴注入层，空穴穿
透空穴注入层进入空穴传输层，阴极传输电子到电子传输层。电子通过
电子传输层并进入发光层。在发光层中提供磁性粒子并在阻挡层上产生
磁场，其中空穴传输层和发光层相交，以改变不能正常进入阻挡层并反
弹的电子和空穴的轨迹，移动它再次到达用于键合的阻挡层，从而提高
了OLED组件的内部量子效率。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7dc801c1-0b36-4c82-852a-dbf102381fab
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066096571/publication/US2019115552A1?q=US2019115552A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190115552%22.PGNR.&OS=DN/20190115552&RS=DN/20190115552

